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УДК 547.412.72О ДИМЕРИЗАЦИИ 1,1,2,3-ТЕТРАХЛОРБУТАДИЕНА-1,3Продолжая работы по электрохимическому фторированию хлор­содержащих органических соединений в среде безводного жидкого фто­ристого водорода [1], мы подвергли фторированию 1,1,2,3-тетрахлорбу- тадиен-1,3 (ТХБ). Однако многочисленные опыты показали, что в основ­ном происходит димеризация исходного вещества.Известно, что ТХБ термически димеризуется при 90° [2].В наших опытах в электролитическую ванну с перегнанным и обез­воженным НЕ добавлялись ТХБ и фтористый натрий, последний для обеспечения электропроводности системы. Процесс осуществлялся в среде аргона при плотности тока 2,5 а!дм2 и напряжении 5—7 в. В те­чение 6 час. пропускался электрический ток около 45 а-час. После от­гонки НЕ на дне реактора оставался маслообразный продукт темно­желтого цвета. Из эфирного экстракта продукта оседали бесцветные кристаллы димера ТХБ, а фторсодержащие вещества оставались в раст­воре. Из 7 г ТХБ получен 1 г (14,3%) димера. Попытки получить димер ТХБ в системе НЕ—'ЫаЕ без приложения напряжения оказались без­результатными. На основании данных ИК спектров ТХБ приписано строение 1,3,3,4,5-пентахлорвинилциклогексена-4. В наших опытах элек­тродный пакет был изготовлен из никелевых пластин. Мы предполагаем, что при прохождении постоянного электрического тока через систему НГ—ТХБ—ИаЕ происходит электрохимическое растворение никелево­го материала с образованием комплексных солей никеля [3], способ­ствующих димеризации [4]. Указанные соли нами были обнаружены в растворе.
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